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Allegato E) al Verbale n. 5

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato Marta BAGATIN

Giudizio sulla prova orale: la prova di lingua inglese è stata effettuata chiedendo alla 
candidata Marta Bagatin di descrivere uno dei lavori presentati in lingua inglese. La 
candidata ha mostrato piena padronanza della lingua inglese ed in particolare correttezza e 
precisione dei termini e delle espressioni utilizzate, e capacità di avvalersi di un vocabolario 
tecnico adeguato ai temi trattati.

Titoli
Categorie di titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguito in Italia o all'Estero 10

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero 5

documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 4

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 8

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

2

Qt 'VÌ- 4



Punteggio totale titoli: 43 

Pubblicazioni presentate

M a rta  B a g a tin T ito lo  A r t ic o lo A n n o  d i p u b b lic a z io n e R iv is ta P u n te g g io

1

A n n e a l in g o f  H e a vy -lo n  In d u c e d  F lo a tin g  

G a te  E rro rs : LET a n d  F e a tu re  Size 

D e p e n d e n c e

2010
IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
4

2
S ing le  a n d  M u lt ip le  Celi U p se ts  in  2 5 -n m  

N AN D  Flash M e m o r ie s
2013

IEEE T ra n s a c tio n s  on  

N u c le a r Science
4

3
E rra r  In s ta b il i ty  in  F lo a tin g  G a te  Flash 

M e m o r ie s  E xposed  t o  TID
2009

IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
5

4
Im p a c t o f  NBTI A g in g  o n  th è  S in g le -E ve n t 

U p s e t o f  SRAM Cells
2010

IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
4

5
E ffe c ts  o f  H e a vy -lo n  Ir ra d ia t io n  o n  

V e rtic a l 3-D N AN D  Flash M e m o rie s
2018

IEEE T ra n s a c tio n s  on  

N u c le a r Science
4

6

In cre a se  in  th è  H e a vy -lo n  U p s e t Cross 

S e c tio n  o f  F lo a tin g  G a te  C ells P re v io u s ly  

Exposed to  TID

2010
IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
4

7

S a m p le -to -S a m p le  V a r ia b il i ty  a n d  B it 

E rro rs  In d u c e d  b y  T o ta l Dose in 

A d v a n c e d  N AN D  Flash M e m o r ie s

2014
IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
4

8
T e m p e ra tu re  d e p e n d e n c e  o f  n e u tro n -  

in d u c e d  s o f t  e rro rs  in  SRAMs
2012

M ic ro e le c tro n ic s  

Relia b i l i ty
4

9

Im p a c t o f  T e c h n o lo g y  S c a lin g o n  th è  

H e a v y -lo n  U p s e t Cross S e c tio n  o f  M u lt i -  

Level F lo a tin g  G a te  Cells

2011
IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
5

10
TID S e n s it iv ity  o f  N AN D  Flash M e m o ry  

B u ild in g  B locks
2009

IEEE T ra n s a c tio n s  on  

N u c le a r Science
4

11

Key C o n tr ib u t io n s  to  th è  Cross S ectio n  

o f  N AN D  Flash M e m o r ie s  Ir ra d ia te d  

W ith  H eavy lo n s

2008
IEEE T ra n s a c tio n s  o n  

N u c le a r Science
4

12
Space a n d  te r r e s t r ia l ra d ia t io n  e ffe c ts  in  

fla s h  m e m o rie s
2017

S e m ic o n d u c to r  Science 

a n d  T e c h n o lo g y
4

Punteggio totale pubblicazioni: 50 

Punteggio totale: 93
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Candidato Giovanni Antonio SALVATORE

Giudizio sulla prova orale: la prova di lingua inglese è stata effettuata chiedendo al candidato 
Giovanni Antonio Salvatore di descrivere uno dei lavori presentati in lingua inglese. Il 
candidato ha mostrato piena padronanza della lingua inglese ed in particolare correttezza e 
precisione dei termini e delle espressioni utilizzate, e capacità di avvalersi di un vocabolario 
tecnico adeguato ai temi trattati.

Titoli

Categorie di titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito 
in Italia o all'Estero 10

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero 5

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 4

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista 1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 5

titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

2

Punteggio totale titoli: 40
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Pubblicazioni presentate

G io v a n n i A . S a lv a to re A r t ic o lo A n n o  d i p u b b lic a z io n e R iv is ta P u n te g g io

1

M o d e l in g th e  T e m p e ra tu re  

D e p e n d e n c e  o f  Fe-FET S ta tic  

C h a ra c te r is tic s  Based o n  La n da u 's  

T h e o ry

2011
IEEE T ra n s a c tio n s  on  

E le c tro n  D evices
4

2

E x p e r im e n ta l c o n f irm a t io n  o f  

te m p e ra tu re  d e p e n d e n t n e g a tive  

c a p a c ita n c e  in fe r ro e le c tr ic  f ie ld  

e ffe c t t r a n s is to r

2012 A p p lie d  Physics L e tte rs 4

3

F a b r ic a tio n  a n d  T ra n s fe r  o f  F le x ib le  

F ew -Layers M oS 2 T h in  F ilm  

T ra n s is to rs  to  A n y  A rb it ra ry  

S u b s tra te

2013 ACS N a n o 4

4

W a fe r-s c a le  de s ig n  o f  lig h tw e ig h t 

a n d  tra n s p a re n t  e le c tro n ic s  th a t  

w ra p s  a ro u n d  ha irs

2014 N a tu re  C o m m u n ic a tio n s 5

5

C o n ta c t re s is ta n c e  a n d  o v e r la p p in g  

c a p a c ita n c e  in f le x ib le  s u b -m ic ro n  

lo n g  o x id e  th in -  f i lm  tra n s is to rs  fo r  

a b o v e  100 MFIz o p e ra t io n

2014 A p p lie d  Physics L e tte rs 4

6

W ire le s s  M ic ro f lu id ic  System s fo r  

P ro g ra m m e d , F u n c tio n a l 

T ra n s fo rm a tio n  o fT r a n s ie n t  

E le c tro n ic  Devices

2015
A d v a n c e d  F u n c tio n a l 

M a te r ia ls
4

7

B a tte ry -fre e , s tre tc h a b le  

o p to e le c t ro n ic  sys te m s f o r  w ire le s s  

o p t ic a l c h a ra c te r iz a tio n  o f  th è  skin

2016 Science A d va n ce s 4

8

F le x ib le  a-IGZO P h o to t r a n s is to r fo r  

In s ta n ta n e o u s  a n d  C u m u la tiv e  UV- 

E xp o su re  M o n ito r in g  f o r  Skin 

H e a lth

2016
A d v a n c e d  E le c tro n ic  

M a te r ia ls
4

9

F le x ib le  In -G a -Z n -O -B a s e d  C irc u its  

W ith  T w o  a n d  T h re e  M e ta l Layers: 

S im u la tio n  a n d  F a b r ic a tio n  S tu d y

2016
IEEE E le c tro n  Device 

L e tte rs
4

10

B io d e g ra d a b le  a n d  H igh ly  

D e fo rm a b le  T e m p e ra tu re  Sensors 

fo r  th è  In te rn e t  o f  T h ings
2017

A d v a n c e d  F u n c tio n a l 

M a te r ia ls
4

11

B uck led  T h in -F ilm  T ra n s is to rs  an d  

C irc u its  o n  S o ft E la s to m e rs  fo r  

S tre tc h a b le  E le c tro n ics

2017
A p p lie d  M a te r ia ls  an d  

In te rfa c e s
4

12

La b -o n -S k in : A R e v ie w  o f  F le x ib le  

a n d  S tre tc h a b le  E le c tro n ic s  f o r  

W e a ra b le  H e a lth  M o n ito r in g

2017 ACS N ano 5

Punteggio totale pubblicazioni: 50 

Punteggio totale: 90



La commissione individua quale candidato vincitore Marta Bagatin per la seguente 
motivazione:

i punteggi assegnati per curriculum, titoli e pubblicazioni sono risultati 
complessivamente più alti (Allegato E).

Padova, 5 novembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Gian-Franco Dalla Betta, Università deg 
Prof. Valerio Re, Università degli Studi di Berg 
Prof. Enrico Zanoni Università degli Studi di P;
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